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Nicht fiir Neuentwicklung elecronic electronic Nicht fiir Neuentwicklung
](?(e;rmcnium -pnp-Llegierungs- Diffusions-Transistor der Bouform A 4/15 — 4b nach Statische Kennwerte Min. Typ Max.
L 11811 fii -Mi
tr UKW-Mischstufen. Kollektor-Basis-Reststrom -leso : 2 uA 7.5 A
~Uce = 6V
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 100 uA
-Ues = 25V
Emitter-Bosis-Reststrom -leso 100 pA
-Ues = 0,5V
~ Kollektor-Basis-Stromverhéltnis hae 40
l:g -Uce = 6V
g -le = 1 mA
c s %5
g 3 Dynamische Kennwerte
Oszillatorspannung Uosz 140 mV 300 mV
L8] 5 ~Ucs = 7V
-Ic = 1,5 mA
Masse ca. 0,6 g f = 100 MHz
) . Oszillatorspannung Uosz 120 mV
Wérmewiderstand Rinia = 0,6 grd/mW ~Ucs = 55V
-le = 0,9 mA
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich f = 100 MHz
Kollektor-Basis-Spannung -Ueso = 25V Vierpolparameter Yab 21 mS
KoE'Iektor-Emitter-Spcnnung -Ucer?) = 20V -b1s 10 mS
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 0,5V -Ucs = 6V -Cip 14,4 pF
Gesamtverlustleistung Py = 80 mW -le = 1,5mA ly12s] 0,29 mS
bei #a = 25 °C f = 100 MHz - 130°
Kolilektorstrom -le = 10 mA ly21s] 13 mS
Emitterstrom le = 11 mA Pab 110°
Bc:snsstro.m -l = 1 mA Ga2b 0,37 mS
Sperrschichttemperatur 8 = 75°C b 1.5mS
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C C222:b 2'5 pF
1) bei Ra/Re =< 100 mit Re = 1Rz
R{ 4 R2 Mischleistungsverstdrkung Gpe 11 dB 16 dB
-Uce =7V
- -fe = 1,5mA
Ry f = 100 MHz
Siehe MeBschaltung Seite
Ry Re
. Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 181
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GF 131, GF 181 REE TET GF 131, GF 181
elecronic electronic
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6F 131, GF 181
electronic
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